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Nome (completo, maitisculas) :

Considere o seguinte circuito amplificador e suponha que ele estd inserido numa malha de realimenta¢do negativa, por
forma a que todos os transistores estejam no modo de funcionamento linear. Admita que todos os BJT tém f= 200 e os
MOSFET tém K = 0,5 mA/V? e | V,|=1 V. Lembre-se que, na regido de saturagdo dos MOSFETS, ip =K (vgs — Vt)2 e que
G mos =2 (KI »)"?, enquanto para o BJT, no modo activo, g, y, = Ic/ Vre r,= B/g.

a) Considerando as entradas ligadas a
massa, determine as correntes e tensoes
continuas de todos os transistores,
fazendo as aproximagdes que achar
necessarias, justificando.

ATENCAO : Independentemente dos valores
obtidos na alinea a), tome para as alineas
seguintes Qi = gm2= &n3 = &ns = 1 MA/V,
Zus =40 mA/V, 2n7 =80 mA/V e
Zns =200 mA/V.
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b) Determine 0 ganho diferencial
v,/ (v;-v;) para pequenos sinais e
médias frequéncias.

¢) Determine as resisténcias R ¢ R, , ¢
ainda a tensdo de desvio (offset) a entrada, V.

Resolucao:
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